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Zutreffendes 1st angekreuzt O und/odar ausgefQIItl 



Prufungsantrag, w irks am gestellt am 18. August 2000 

£V 08. O/If? 

Eingabe vom eingegangen am ^ ^ i" 1 - £ 4 

Die Prirfvng der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefllhrt 
Zur Aufierung wird eine Frist von 

vier Monatyen) 

gewahrt, die mil der Zustellung begin nt 

Fur Unterlagen. die der Aufierung gegebenenfalls beigefugt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen). sind je zwoi Ausfertigungen auf gesonderten Biattem erforderfich. Die AuBerung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertfgung bentttigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofem die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagan sind, im Einzelnen anzugeben. an welcfier 
Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmate in den urspriinglichen Unterlagen offenbart sind. 

H In diesem Beschetd sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt (Bei deren Nummerierung gilt diese auch fOr das 
weitere Verfahren): 



Hinwels auf die Moglichkelt der Gebrauchsmusterabzwelgung 

Der Anmelder einer nach dem 1 . Januar 1987 mit Wirkung fur die BtindesrepuWIk Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine 
Gebrauchsmusteranmeldung, die den gletchen Gegenstand betriffi, elnreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der frOheren Patentenmeldung 
in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesertz) ist bis zufrt Ablauf von 2 M on a ten nach dem Ende des Monats mdgticft, 
in dem die Patentanmeldung dureh rechtskraftige Zuroekwelsung, frerwillige ftaeknahme oder Rocknahmefiktion ertedigt ein 
Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Fafle der Erteilung des Patents - die Frist ftlr die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschfuss 
fruchtto$ vemtrtchen 1st, Au&fDhrliche Informationen uber die Erfordemrsse einer GebrauchsmusteranmeWung, airtschtiefilich der Abzweigung. 
enthalt das Merk&latt for Gebrauchsmusteranmelder (G 6151), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den 
Patentinformationszentren emaitHch ist. 
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(1) Jpn. J. Appl. Phys. Part 1 , Vol. 32 (1993), Seiten 747 bis 752 

(2) JP 11-150 1 15 A (Patent Abstracts of Japan) 

(3) US 5 910 453 

Dem Prufungsverfahren werden die ursprunglich eingereichten Unterlagen zugrunde gelegt, 

Anspruch 1 betrifft ein anisotropes Trockenatzverfahren for eine organische Antireflektions- 
schicht mit einer Atzgaszusammensetzung, die (im Wesentlichen) H 2 und N 2 enthait. 

Zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung wurden die eingangs genannten Druck- 
schriften ermittelt. 

Aus der Druckschrift (1) ist ein Verfahren zum Entfernen von Phbtolack (Strippen) bekannt, 
bei dem das Atzgas aus 0 2 -CF 4 besteht und einen Zusatz von N 2 -H 2 enthalt (vgl. Seite 749, 
Kapitel 3.2 in (1)). Das Verfahren wird in einer MRIE-Vorrichtung durchgefuhrt (vgl. Figur 1 in 
(1)). 

Da es sich bei der Druckschrift (1) nicht urn eine Strukturierung der Atzmaske handelt, steht 
sie der vorliegenden Anmeldung trotz der Verwendung von N 2 -H 2 im Atzgas nicht patenthin- 
dernd entgegen. 

AJigemein zum Stand der Technik wird noch auf die Druckschriften (2) und (3) verwiesen, 
aus denen das Atzen von organischen ARC-Schichten mit 0 2 bzw.0 2 -H 2 -Ar bekannt ist. 

Der Anmeldung haften jedoch noch folgende formate Mange! an: 

1. Es wird vorgeschlagen, in Anspruch 1 vor n WasserstofT die Worte „im Wesentlichen" 
einzufugen, um klarzustellen, dass keine Gaszusammensetzung mit einem geringfOgigen 
H 2 -N 2 : 2usatz (ahnlich Druckschrift (1)) in Frage kommt. 

2. In Anspruch 4 ware ^Sauerstoff in n StickstofP zu berichtigen. 

3. In Anspruch 7 ware die Einheit „Torr und „sccm u in gesetzliche Einheiten zu Qberfuhren. 
Gleiches giit durchgehend fur die Beschreibung. 
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4. Auf Seite 7, Zeile 1 5 und Seite 8, unten wird auf Figur 1 E verwiesen, die auf der Zeich- 



5, Auf Seite 12, Zeilen 1 bis 2 wird eine organische Antireflektionsschicht aus „Oxinitrid u 
erwShnt. Da es sich bei Oxinitrid um ein anorganrsches Material handelt, steht diese An- 
gabe im Wrderspruch zu Seite 9, Zeilen 5 bis 7. 

6. Zu den in der Beschreibungseinleitung referierten Stand der Technik wdren die Quellen 
anzugeben. 

Da der Anmeldung noch die aufgezeigten Mangel anhaften, kann mit den voriiegenden Un- 
terlagen noch keine Patentertellung erfolgen. 

Der Stellungnahme der Anmelderin und der Einreichung erteilungsreifer Unteriagen (Aus- 
tauschseiten zweifach in Reinschrift) wird entgegengeseben. 

PrOfungssftelle fUr Klasse C 23 F 
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Dr. Waeber 



Hausruf: 4419 



Anlagen: 

Abl. der Entgegenhaltungen (1) bis (3) 
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